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Rf. KIN-4GB 12800DDR3 SODIMMP/N. KVR16LS11/4

Memoria RAM Kingston ValueRAM 4GB/ DDR3L/
1600MHz/ 1.35V/ CL11/ SODIMM

Kingston ValueRAM KVR16LS11/4Â  

4GB 1Rx8 512M x 64-Bit PC3L-12800Â CL11 204-Pin SODIMM  

Este documento describe el módulo de memoria SDRAM (DRAM síncrona) CL11 DDR3L-1600 de 512 Mb x 64 bits (4 GB) de

ValueRAM, 1Rx8, de bajoÂ voltaje, basado en ocho componentes FBGA de 512 Mb x 8 bits.Â   

El SPD está programado según la latencia estándar JEDEC DDR3-1600 de 11-11-11 a 1,35 V o 1,5 V. Este SODIMM de 204 pines

utiliza contactos de oro.

  Especificaciones 

  

Memoria

  

Capacidad: 4 GB  

Tipo: DDR3L SDRAM  

Formato: SO-DIMM de 204 pines  

Velocidad: 1600 MHz (PC3L-12800)  

Latencia: CL11  



Voltaje: 1.35 V  

Diseño: Doble cara (Double Sided)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


